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Реферат:
1. У роботі представлено результати досліджень діаграм стану й індукованих гідростатичним тиском і
температурою фізичних ефектів у шаруватих сегнетоелектриках-напівпровідниках із неспівмірно-
модульованими фазами. Встано-влено вплив всебічного стиснення кристалів TlGaSe2, TlInS2, CuInP2S6 та
CuInP2Se6 на температурні зміни діелектричних, піроелектричних і сегнетоелектричних параметрів і за
результатами досліджень побудовано фазові р – Т - діаграми. Показано, що в кристалах TlInS2 в діапазоні
580 < р < 660 МПа відбувається трансформація характерних температурних аномалій діелектричної
проникності та тангенса кута діелектричних втрат і сегнетоелектричних параметрів, пов’язана з існуванням
складної полікритичної області. Визначено баричні коефіцієнти змін температур фазових переходів та
констант Кюрі-Вейса у кристалах TlGaSe2, TlInS2, CuInP2S6 та CuInP2Se6

2. The thesis is devoted to the studies of phase diagrams and hydrostatic pressure- and temperature-induced
physical effects in layered semiconductor ferroelectrics with incommensurate phases. The influence of hydrostatic



pressure on the temperature variation of dielectric, pyroelectric and ferroelectric parameters of TlGaSe2, TlInS2,
CuInP2S6, and CuInP2Se6 crystals is observed, (р, Т) phase diagrams being built on the base of the studies.
Transformation of characteristic temperature anomalies of dielectric permittivity and dielectric loss angle tangent
as well as of ferroelectric parameters is observed in TlInS2 crystals in the range 580 < р < 660 MPa, related to the
existence of a complex polycritical region. Pressure coefficients of variation of phase transition temperatures and
Curie-Weiss constants in TlGaSe2, TlInS2, CuInP2S6, and CuInP2Se6 crystals are determined.
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